£ - g
2 [\ B E < ¢ e
| A\ | LS | o £
e st /| ¥ e ]
g 2\ /(,w; S
§ ’ o R "ﬂ his f vy g
e 3 | < Y & . o
2 i A ¢ I y S il o {
E%';' piat\ bl i ¥ L,V_',",.,/ i) ‘
ol | i Fe . A
3 & L < i Bt
! 1 E & . ; A
f - i 3 o / ;
i ‘ E 51 N 4
; ‘-, L "‘, ‘I. : );. § = e '_H' ,_L"«)_ ", l‘~ / Y &
R ’ g :g;‘:' ¥ o 18 Y,"" ’)(’i 3 & &
\ o ¢ ) ¥ i P\ X P
| ! 2 & . y! 1 — s :
=" Ve sil ¢ A 19 J
2\ : .. !

Irene Joliot-Curie

Laboratoire de Physique
des 2 Infinis
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Accelérateur Linéaire et Tandem a Orsay

TATION POUR L’'IRRADIATION DES COMPOSANTS ET SYSTEMES A ALTO

*Fournir des faisceaux d’électrons, de neutrons et de protons adaptés aux exigences industrielles
*Mettre en place des zones expérimentales d’irradiation a haute performance

*Développer des stations d’irradiation automatisées avec une architecture évolutive

*Permettre des conditions d’irradiation simulant fidelement I’environnement radiatif spatial

Zone de production des neutrons Zone des électrons Tandem
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Faisceau de protons : 10 MeV
Flux: 1,03 x 10" p/(s-cm?)
Fluence : 5 x 10" p/cm?
Surface: 8 x 15 cm

Précision de dosimétrie : 2 %
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@4'\'@\ L P LT, Applications CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES FAISCEAUX ALTO

Spatial *
20 keV - 1012 . ]
N EI ectroni que Protons 20 MeV o/(s.cm?) dans I'air :
1012 170°C to +200°C A partir de :
. . Electrons 1-50 MeV BT 20 x 20 mm? §
: . . , E
AVIOanue Sous vide Jusqu'a 30x 30 cm §
1-300 1012 %
A t b . I lons i 2 Sous gaz pressé 0
\ utomonlie / MeV ions/(s.cm?) gaz p :
8
0.5-8 Cc - ’s ;
Neutrons MeV 10%n/s/sr dans I'air jusqu’a 10 x 10 cm?
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